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บทที่ 3 
 

การออกแบบวงจรและหมอแปลงไฟฟาความถี่สูง 
 

ขั้นตอนนี้จะเปนการออกแบบวงจรฟลายแบคคอนเวอรเตอรและหมอแปลงไฟฟาความถี่
สูงเพื่อจะทําการศึกษาการเกิดครอสเรกกูเลชัน และศึกษาวิธีการควบคุมคาความเหนี่ยวนําร่ัวจาก
การออกแบบหมอแปลงไฟฟาความถี่สูง เพื่อปรับปรับปรุงคาครอสเรกกูเลชันในวงจรฟลายแบค 
คอนเวอรเตอรชนิดหลายเอาทพุท    
 
3.1 ขั้นตอนการออกแบบวงจรฟลายแบคคอนเวอรเตอรชนิด 3 เอาทพุท 

การทํางานของวงจรฟลายแบคคอนเวอรเตอรชนิดสามารถแสดงดังบล็อกไดอะแกรมการ
ทํางานของวงจร ดังภาพประกอบ 3-1 

 

 
ภาพประกอบ 3-1 บล็อกการทํางานของวงจรฟลายแบคคอนเวอรเตอร 

 
งานวิจัยนี้จะใหความสําคัญในการศึกษาตัวหมอแปลงไฟฟาความถี่สูงเปนหลัก  ซ่ึง

สวนประกอบจากภาคตางๆ ของวงจรฟลายแบคคอนเวอรเตอร ที่ใชในการทดลองประกอบดวย 
แหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง   ภาควงจรสวิตชิ่ง   หมอแปลงไฟฟาความถี่สูง   ภาควงจรเรกติไฟล 
และภาคควบคุมการทํางานของวงจรฟลายแบบคอนเวอรเตอร 
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การออกแบบวงจรฟลายแบคคอนเวอรเตอรชนิด 3 เอาทพทุ จะพิจารณาออกแบบวงจรโดย
ใชเงื่อนไขดังนี้ 
 

ตาราง 3-1 คุณสมบัติของวงจรฟลายแบคคอนเวอรเตอรชนิด 3 เอาทพุท 
 

              Condition of the Experiment 
Output Power        110W 

Efficiency                       80% 

Switching Frequency      100kHz 

Input Voltage(W1)        40VDC 

Output Voltage(W2)         5VDC 

Output Voltage(W3)                     12VDC  

Output Voltage(W4)      -12VDC  

 
ในการออกแบบจะมีสวนประกอบที่สําคัญ  3 สวนคือ ภาคเรกติไฟลและฟลเตอร  

ภาคอินเวอรเตอรความถี่สูง    และภาคชุดควบคุมวงจรของวงจรฟลายแบคคอนเวอรเตอรชนิด 3 
เอาทพุทโดยมีรายละเอียดการออกแบบดังนี้  
 

3.1.1 ภาคเรกติไฟลและฟลเตอร 
การออกแบบภาคเรกติไฟลและฟลเตอร เพื่อทําหนาที่แปลงแรงดันไฟฟากระแสสลับเปน

แรงดันไฟฟากระแสตรง 40V สําหรับจายใหกับภาคอินเวอรเตอรความถี่สูง  ซ่ึงสามารถหาขนาด
พิกัดอุปกรณไดดังนี้ 
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หาขนาดพกิัดตัวเก็บประจุฟลเตอร 
 

   .e

ripple

I tC Δ
=
Δ

       (3-3) 

 
เมื่อ  eI   คือ  คากระแสอินพุท 
        tΔ   คือ ชวงเวลาที่ C คายประจ ุ
       rippleVΔ  คือ คายอดของแรงดันกระเพื่อมที่เอาทพุตเรกติไฟล 
 

   
33.44 10

2
C

−×
=  

              1720C Fμ=  
 

ดังนั้นในงานวจิัยนีจ้ึงเลือกตวัเก็บประจุแบบอิเล็กทรอไลตขนาด 2000 100F Vμ และ
ขนาดไดโอดเรกติไฟลที่สามารถทนกระแสเมื่อถูกไบแอสตรง และทนแรงดันขณะไบแอสกลับ
สูงสุด โดยเลือกไดโอดขนาด 10 400A V  ซ่ึงในงานวจิัยนี้ตองการแรงดันอินพุททีค่งที่มากๆ ใน
การทดสอบหมอแปลงไฟฟาความถี่สูงในวงจรฟลายแบคคอนเวอรเตอรจึงไดใชแหลงจายแรงดนั 
ไฟฟากระแสตรงที่พิกัด 60 VDC 5A เปนแหลงจายแรงดนัในวงจรฟลายแบคคอนเวอรเตอร 

 
3.1.2 ภาคอินเวอรเตอรความถี่สูง 
การออกแบบภาคอินเวอรเตอรความถี่สูง จะประกอบดวยอุปกรณสวิตชช่ิง ซ่ึงไดแก 

เพาเวอรมอสเฟต และหมอแปลงไฟฟาความถี่สูง ที่สามารถหาพิกัดกระแส และแรงดันได โดยการ
คํานวณหาขนาดพิกัดของมอสเฟต คือ (max)DSV และ (max)DI  
 

   . s
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p
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      (3-4) 
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เมื่อ     inV     คือ  แรงดันไฟฟากระแสตรงดานอินพุท 

            s

p

N
N

   คือ  อัตราสวนจํานวนรอบของหมอแปลงระหวางดานทุตยิภมูิ กับปฐมภูม ิ

 

จากอัตราสวนของหมอแปลง คือ s s
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อัตราการทนกระแสของมอสเฟต หาไดจาก 
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   15 0.3 4.5CI A= × =  
    

ดังนั้นในงานวจิัยนี้ จึงเลือกมอสเฟตทีม่ีอัตราการทนแรงดัน และกระแสในพิกัดที่
ปลอดภัยคือ  200 , 18ds DV V I A= = โดยใชมอสเฟตเบอร IRFP 640    
 

3.1.3 ภาคชุดควบคุมวงจรวงจรฟลายแบคคอนเวอรเตอรชนิด 3 เอาทพุท 
ภาคชุดควบคุมวงจรฟลายแบคคอนเวอรเตอรชนิด 3 เอาทพุท ใชวงจรควบคุม TL494 ดัง

ภาพประกอบ 3-2 และมีแหลงจายแรงดันไฟเลี้ยงวงจรควบคุม ดังภาพประกอบ 3-3 
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Q

 
 

ภาพประกอบ 3-2  วงจรฟลายแบคคอนเวอรเตอรชนิด  3  เอาทพุทและวงจรควบคุม 
 

 
ภาพประกอบ 3-3 แหลงจายแรงดันไฟเลี้ยงชุดควบคุม  

 
3.2 การออกแบบชนดิแกนหมอแปลงไฟฟาความถี่สูง 

3.2.1 การเลือกขนาดแกนหมอแปลงไฟฟาความถี่สูง 
การเลือกขนาดแกนหมอแปลงเพื่อออกแบบการพันหมอแปลงไฟฟาความถี่สูง ที่ใชศึกษา

การเกิดครอสเรกกูเลชัน  จะพิจารณาเลือกใชแกนเฟอรไรตชนิดแกน EI, ETD และแกน Pot โดยจะ
เลือกแกน และขนาดแกนในการทดสอบที่มีพิกัดกําลังใชงานไดอยางปลอดภัย และมีปริมาตรของ
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แกนที่ใกลเคียงกัน เพื่อไมใหเกิดการอิ่มตัวของเสนแรงแมเหล็ก โดยใชคา Core Geometrical 
Constant : gK  ดังสมการ (3-5) ในการพิจารณาเลือกแกนหมอแปลงไฟฟาความถี่สูง  

  

  
2
c A

g
A WK
MLT

=       (3-5) 

 
เมื่อ   cA       คือ พื้นที่หนาตัดของแกนหมอแปลงไฟฟา 
         AW      คือ พื้นที่ในการพันขดลวด 
        MLT   คือ ความยาวเฉลี่ยในการพันขดลวดตอรอบ 
 
แกนหมอแปลงไฟฟาความถี่สูงที่บริษัทผูผลิตไดผลิตออกมาจําหนาย และนําเขา โดย

ขอมูลขนาด  คุณลักษณะ และปริมาตรของแกนหมอแปลงไฟฟความถี่สูงจากบริษัทผูผลิต  ที่ใชใน
การทดลอง (ดังภาคผนวก ก) เมื่อเปรียบเทียบกับขนาด และคุณสมบัติของแกนหมอแปลงไฟฟา
ความถี่สูงตามโครงสรางแกนชนิด EI, ETD และ Pot แสดงไดดังตาราง 3-2 ถึง 3-4 

 
ตาราง 3-2 การเปรียบเทียบคุณลักษณะโครงสรางแกนหมอแปลงไฟฟาความถี่สูงชนิด EI 

 

Core type Ve/mm3 Ac/mm2 WA/mm2 MLT/mm Kg(mm5) 

EI30/21/11 6720 113 149.96 73.1 26194.8 

EI33/23/13 7910 118 267.575 84.1 44301 

EI35/24/10 6270 89.3 302.835 72.33 33388 

EI40/27/12 11100 143 353.52 88.6 81588.3 

 
ตาราง 3-3 การเปรียบเทียบคุณลักษณะโครงสรางแกนหมอแปลงไฟฟาความถี่สูงชนิด ETD 

 

Core type Ve/mm3 Ac/mm2 WA/mm2 MLT/mm Kg(mm5) 

ETD34/17/11 7640 97.1 171.1 44.0 36697.0 

ETD39/20/13 11500 125 234.3 48.0 76202.9 

ETD44/22/15 17800 173 278.53 54.3 153457.6 

ETD49/25/16 24000 211 343.38 60.9 250962.3 
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 ตาราง 3-4 การเปรียบเทียบคุณลักษณะโครงสรางแกนหมอแปลงไฟฟาความถี่สูงชนิด Pot  
 

Core type Ve/mm3 Ac/mm2 WA/mm2 MLT/mm Kg(mm5) 

P26/16 3530 93.9 99 65.9 13237.8 

P26/16/1 4370 110 99 65.9 18166.5 

P30/19 6190 137 133.25 78.5 31859.5 

P36/22 10700 202 191.26 94.2 82846.8 

P42/29 18200 265 324.8 109.9 207543.9 

 
จากตารางเปรียบเทียบโครงสรางแกนหมอแปลงไฟฟาความถี่สูงของแกนแตละชนิด สรุป

ไดดังนี้  
แกนชนิด  E ซ่ึงจะมีทั้งหมด 2 ช้ินประกบกัน แกนชนดินี้ถูกออกแบบใหเหมาะกับการใช

งานสําหรับหมอแปลงกําลัง และใชเปนตวักรอง (filter) ที่ความถี่ไมสูงมาก เพราะแกนชนิดนี้ไม
เหมาะทีจ่ะนําไปใชงานที่ความถี่สูงๆ   เปนผลเนื่องมาจากแกนกลางทีม่ีรูปรางสี่เหล่ียมซึ่งทําใหเกิด
ความตานทานของขดลวด และคาตัวเหนีย่วนําร่ัวไหลที่สูง ในบางครั้งชิ้นที่สองที่ประกบอาจจะ
เปนรูปตัว E หรือรูปตัว I ซ่ึงเรียกแกนกลุมนี้วาแกน EE หรือแกน EI ดงัภาพประกอบ 3-4   

แกนชนิด ETD ยอมาจาก Economical Transformer Design จะมี 2 ช้ินประกบกัน ซ่ึงอาจ
เรียกวาแกน EER เนื่องจากโครงสรางคลายกับแกนชนิด E แตมีแกนกลางเปนแบบวงกลม  ซ่ึง
พัฒนาขึ้นเพื่อใชในการออกแบบแหลงจายกําลังงานแบบสวิตซโหมด(SMPS) โดยพ้ืนที่หนาตัด
แกนกลางของแกน ETD จะมีขนาดเปน 2 เทาของพื้นที่หนาตัดของขาดานนอก เพื่อใหมีการ
กระจายของฟลักซแมเหล็ก ( Magnetic flux ) ทั่วทั้งแกน  ดังภาพประกอบ 3-5 

แกนชนิด Pot จะมี 2 ช้ินประกบกนั และมีลักษณะที่ครอบคลุมขดลวดเกือบทั้งหมด จึง
นิยมใชในวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง เนื่องจากกฎหมายในเรื่อง Electromagnetic Compatibility 
(EMC) ทําใหการพิจารณาเรือ่งของสนามแมเหล็กไฟฟา  กลายเปนปจจัยพื้นฐานของการออกแบบ 
และการเลือกใชงานชนิดแกนหมอแปลงไฟฟาความถี่สูง  ดังภาพประกอบ 3-6 
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ภาพประกอบ 3-4 คุณลักษณะของแกนหมอแปลงไฟฟาความถี่สูงชนิด EI40 

 
 
ภาพประกอบ 3-5  คุณลักษณะของแกนหมอแปลงไฟฟาความถี่สูงชนิด ETD39 
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ภาพประกอบ 3-6 คุณลักษณะของแกนหมอแปลงไฟฟาความถี่สูงชนิด Pot 36 

 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 3-7 โครงสรางแกนหมอแปลงไฟฟาความถีสู่ง EI40, ETD39 และแบบ Pot36 
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3.2.2 การออกแบบหมอแปลงไฟฟาความถีสู่งจากแกน EI, ETD และ แกนPot 
การออกแบบหมอแปลงไฟฟาความถี่สูงในวงจรฟลายแบคคอนเวอรเตอรสําหรับการ

ทดสอบครอสเรกกูเลชันจากแกนแตละชนิด ซ่ึงการทํางานของวงจรจะสะสมพลังงานเมื่อ 
มอสเฟตนํากระแส  และจะถายเทพลังงานไปยังเอาทพุทเมื่อมอสเฟตหยุดนํากระแส คาพลังงานที่
สะสมไวในตัวหมอแปลงจะมีความสัมพันธกับขนาดของแกนเฟอรไรตดังนี้ 

 

                     
2
max2 8. .

.10
0.4

g c
P

B l A
LI

π
−Δ

=                  (3-6) 

 
เมื่อ  gl      คือ ระยะหางชองวางอากาศของแกนเฟอรไรต 
      cA       คือ ขนาดพื้นที่หนาตดัของแกนเฟอรไรต 
     maxBΔ  คือ คาความหนาแนนฟลักซสูงสุดในแกนเฟอรไรต 
       L       คือ คาความเหนี่ยวนาํขดลวดปฐมภูมิของหมอแปลง 
      pI      คือ คากระแสสูงสุดในหมอแปลง 
 
การกําหนดคา maxBΔ  จะกําหนดไวเพียงครึ่งหนึ่งในการออกแบบหมอแปลง เพื่อปองกัน

การอิ่มตัว และสามารถเพิ่มกําลังงานสะสมในหมอแปลงไดโดยการเพิ่มระยะชองวางอากาศ gl  ซ่ึง
การออกแบบหมอแปลงแกนเฟอรไรตแบบตางๆ   จะมีขนาดที่เหมาะสมอยูหลายขนาด โดยจะมี
ร ะ ย ะ ช อ ง ว า ง อ า ก า ศ ต า ง กั น อ อก ไป  ซ่ึ ง ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พก า รส ง ผ า นพ ลั ง ง า นขอ ง 
คอนเวอรเตอรจะมีคาประสิทธิภาพประมาณ 65-80 % กําลังงานที่คอนเวอรเตอรสามารถจายใหกับ
โหลด outP จะมีคาเทากับ 
           out inP Pη=       (3-7)  
 

ดังนั้นคากําลังงานดานเอาทพุท outP  จากคาความเหนี่ยวนําของขดลวดปฐมภูมิ pL  ตองมี
คาอยางต่ําเทากับ 
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การหาจํานวนรอบขดลวดดานปฐมภูมิ pN จะขึ้นอยูกับขนาดของแกนเฟอรไรตและคา
ความหนาแนนของฟลักซสูงสุด ซ่ึงหาไดจาก 
 

   
max

.
.

in on
p

c

V tN
B A

=
Δ

     (3.10) 

 
จากสมการ (3-6)   คาชองวางอากาศ gl หาไดจาก 

    

   
2 84. . . .10c p

g
p

A N
l

L
π

=      (3.11) 

 
ดังนั้นคาความเหนีย่วนํา pL ของขดลวดดานปฐมภูม ิสามารถคํานวณไดดงันี้ 
 

  
6 2

6

0.8[(83 1) 5 10 ] 62
2 10 10 110PL Hμ

−

−

− × ×
= =

× × ×
 

 
ในงานวิจัยนี้เลือกใชหมอแปลงแกนเฟอรไรตขนาด EI 40, ETD39 และ Pot36  ที่สามารถ

รับพิกัดกําลังได ถึง 150W  และมีขนาดแกนที่ใกลเคียงกัน  ซ่ึงมีคาพื้นที่หนาตัดของแกน 
21.43cA cm=   โดยจํานวนรอบของขดลวดดานปฐมภูมิ pN  คํานวณไดดังนี้ 

 

  ( ) 6 883 1 5 10 10
17.91

1600 1.43pN
−− × × ×

= =
×

 รอบ  เลือกพันจํานวน 18 รอบ 

 

และหาคาจํานวนรอบของขดลวดดานทุตยิภูมิ sN  จากอัตราสวนหมอแปลง p p

s s

V N
a

V N
= =  

 

 จํานวนรอบดาน 2
18 2.25 3
8

N = =  รอบ  

 จํานวนรอบดาน 3
18 5.4 6

3.33
N = =  รอบ  

 จํานวนรอบดาน 4
18 5.4 6

3.33
N = =  รอบ  

 ระยะชองวางอากาศ
2

6

4 1.43 18 0.36
162 10gl mmπ

−

× × ×
= =

×
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เนื่องดวยผลจากปรากฏการณสูญเสียในขดลวดที่ใชในการพันหมอแปลงไฟฟาความถี่สูง
ที่เกิดขึ้น  สามารถลดคาความเหนี่ยวนําร่ัวที่เกิดขึ้นระหวางขดลวดในแนวระนาบของหมอแปลงได  
จึงไดใชวิธีการพันขดลวดแบบแผนทอง (foil copper winding) เพื่อลดปรากฏการณจากคาความ
เหนี่ยวนําร่ัวระหวางลวดตัวนํา  โดยวงจรฟลายแบคคอนเวอรเตอรที่ใชในการทดสอบจะทํางานที่
ความถี่ 100 KHz  ซ่ึงสามารถหาขนาดความหนาแนนของกระแสในตัวนําทองแดงไดจาก 
 

                   7.5
f

δ =          (3.12) 

     

 ดังนั้นที่ความถี่ที่  100kHz  จะไดคา 
3

7.5 0.24
100 10

mmδ = =
×

  หรือ 9.6mil  

 
งานวิจัยนี้จึงเลือกใชแผนทองแดงบาง ที่สามารถนํามาใชพันหมอแปลงไฟฟาความถี่สูงได 

โดยความหนาของแผนทองแดงมีคาเทากับ 0.15mm   และมีอัตราสวนหมอแปลงตามพิกัดแรงดัน 
ที่แรงดันอินพุท (W1) 40V แรงดันเอาทพุทหลัก (W2) 5V และแรงดันเอาทพุทยอย (W3) 12V และ 
(W4) -12V โดยจํานวนรอบของขดลวดในการพันหมอแปลงจะตองคํานึงถึงขนาดความสูงของ
พื้นที่แกนหมอแปลง ซ่ึงตองเต็มพื้นที่ของแกนหมอแปลง และมีจํานวนรอบที่เทากันของแกนทั้ง
สามชนิด  สําหรับการวางตําแหนงขดลวดในแกนหมอแปลงไฟฟาความถี่สูงจะการวางตําแหนง
ขดลวดปฐมภูมิ และทุติยภูมิในตัวหมอแปลงแบบบนลงลาง (top-to-bottom) จากแกนทั้ง 3 ชนิด  
ดังภาพประกอบ 3-8 
 

W3

Ferrite Core 

Air gap

W1

W4

W2

N4   

: 1T
N3   : 3T
N2   

: 3T

N1   :11T

 
 

    ภาพประกอบ 3-8 การวางขดลวดในแกนหมอแปลงไฟฟาความถี่สูง EI40, ETD39 และ Pot36 
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ภาพประกอบ 3-9 ตัวอยางหมอแปลงไฟฟาความถี่สูง EI40, ETD39 และแบบ Pot36 
 
 

 
                         
ภาพประกอบ3-10 หมอแปลงไฟฟาความถี่สูงแกน EI40, ETD39 และ Pot 36 ที่ใชในการทดสอบ 

   
ผลจากการทดสอบครอสเรกกูเลชันในวงจรฟลายแบคคอนเวอรเตอรจากชนิดของแกน

หมอแปลงไฟฟาความถี่สูงแตละชนิด  โดยใชการวิเคราะหวงจรดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อ
เปรียบเทียบกับผลการทดลอง พบวาเกิดครอสเรกกูเลชัน เนื่องจากแกนหมอแปลงชนิดตางๆ จะอยู
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ในรูปของ Output resistance matrix (R) ซ่ึงเปนอัตราสวนระหวางการเปลี่ยนแปลงของแรงดันตอ
การเปลี่ยนแปลงของกระแสในแตละเอาทพุท ดังจะไดนําเสนอในบทที่ 4 ตอไป 
 
3.3 การออกแบบวิธีการพันหมอแปลงไฟฟาความถี่สูงเพื่อปรับปรุงคาครอสเรกกูเลชัน  
 ในสวนนี้จะเปนการออกแบบการพันหมอแปลงไฟฟาความถี่ สูงเพื่อปรับปรุงคา 
ครอสเรกกูเลชันในวงจรฟลายแบคคอนเวอรเตอรชนิดหลายเอาทพุท โดยใชแบบจําลอง Cantilever 
เพื่อศึกษาพฤติกรรมคาความเหนี่ยวนําร่ัว และผลกระทบของการเกิดคาครอสเรกกูเลชันในวงจร 
ฟลายแบคคอนเวอรเตอร    ซ่ึงกระบวนการทดสอบ และการวิเคราะหคาครอสเรกกูเลชันใน 
ขั้นแรกจะวิเคราะหชนิดแกนหมอแปลงไฟฟาความถี่สูงที่โครงสรางตางกัน 3 ชนิด คือแกน EI, ETD 
และ Pot เพื่อนําผลการวิเคราะหมาใชเปนแนวทางในการออกแบบการพันหมอแปลงไฟฟาความถี่
สูง และในสวนที่สองจะออกแบบการพันหมอแปลงไฟฟาความถี่สูงโดยใชปจจัยในการออกแบบ 2 
กรณี ไดแก 

1. พิจารณาจากพฤติกรรมของหมอแปลงฟลายแบคที่การเปลี่ยนแปลงกระแสเอาทพุท 
หลักที่สงผลตอแรงดันเอาทพุทยอย 

2. พิจารณาจากสมการการวิเคราะหคาครอสเรกกูเลชันของคาความเหนี่ยวนําร่ัวในตัว
หมอแปลงไฟฟาความถี่สูงตอการวางตําแหนงขดลวด 

 

สําหรับวิธีทดสอบการพันขดลวดหมอแปลงไฟฟาความถี่สูง ยังคงใชหลักการวิเคราะห
ด วยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร เพื่ อ เปรี ยบ เที ยบกับผลการทดลอง   โดยผลการ เกิ ดค า 
ครอสเรกกูเลชัน จะนําเสนอในรูปของ Output resistance matrix (R) ซ่ึงเปนอัตราสวนระหวางการ
เปลี่ยนแปลงของแรงดันตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสในแตละเอาทพุท   ซ่ึงการออกแบบการพัน
หมอแปลงไฟฟาความถี่สูงจะใชการออกแบบการวางตําแหนงขดลวดอยู 3 ลักษณะคือ 

- การพันขดลวดแบบเปนชัน้ (stack winding)  
- การพันขดลวดแบบแซนดวชิ (sandwich winding) 
- การพันแบบอนิเตอรลีฟ (interleave winding)  

 

ผลจากการออกแบบการพันขดลวดในหมอแปลงไฟฟาความถี่สูง จะไดคาความเหนี่ยวนํา
ร่ัวที่ตางกัน ซ่ึงขึ้นอยูกับในการวางตําแหนงขดลวดในหมอแปลงไฟฟาความถี่สูง ดังนั้นการ
ออกแบบการพันหมอแปลงไฟฟาความถี่สูงจะใชหลักการของการออกแบบดังกลาวขางตนโดยใช
ความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงกระแสที่เอาทพุทหลักที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงแรงดันของ
เอาทพุทยอย  ซ่ึงในสวนนี้การพันขดลวดในหมอแปลงไฟฟาความถี่สูงจะใชแกนหมอแปลงไฟฟา
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ความถี่สูงในลักษณะโครงสรางเดียวกันทั้งหมด โดยเลือกใชแกนหมอแปลงไฟฟาความถี่สูงชนิด 
ETD 49  ดังภาพประกอบ 3-11 

 

 
 

ภาพประกอบ3-11 แกนหมอแปลงไฟฟาความถี่สูงชนิดETD49 ที่ใชการวางตําแหนงขดลวด 
 
 
3.3.1 การออกแบบการพันหมอแปลงไฟฟาความถี่สูงแบบ Stack  

 การออกแบบการพันขดลวดหมอแปลงไฟฟาความถี่สูงแบบ  Stack จะออกแบบใหมีการ
วางตําแหนงขดลวดปฐมภูม ิ และทุติยภูมแิบบเรียงลําดบับนลงลางโดยมีการสลับขดลวดทุตยิภูมทิี่
เปนเอาทพุทหลักในตําแหนงที่ตางกัน ดังภาพประกอบ 3-12 ถึง 3-15 

 

 
 

 
ภาพประกอบ 3-12  แบบการพันขดลวดแบบ Stack แบบที่ 1 
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W3

Ferrite Core 

Air gap

W1

W4

W2

: 5T
W4 : 5T
W3

: 2T

W1   :15T

W2

ETD49

 
 

 
ภาพประกอบ3-13  แบบการพันขดลวดแบบ Stack แบบที่ 2 

       

 
    

W2

W1

W3

W4

X: core

Y:layer  
 

ภาพประกอบ 3-14 แบบการพันขดลวดแบบ Stack แบบที่ 3 
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ภาพประกอบ 3-15 แบบการพันขดลวดแบบ Stack แบบที่ 4 
 

 
 

 

ภาพประกอบ 3-16 หมอแปลงไฟฟาความถี่สูงแบบ Stack ที่ใชในการทดสอบ 
 

3.3.2 การออกแบบการพันหมอแปลงไฟฟาความถี่สูงแบบ Sandwich 
 การออกแบบการพันหมอแปลงไฟฟาความถี่สูงแบบ Sandwich จะมีหลักการออกแบบโดย
จัดใหมีการวางตําแหนงขดลวดปฐมภูมิแบงออกเปนชั้นๆ แลวนําไปแทรกไวระหวางขดลวด 
ทุติยภูมิ ซ่ึงจะพิจารณาจากการวางตําแหนงระหวางขดลวดเอาทพุทหลักที่สงผลกระทบตอ 
เอาทพุทยอย  ดังภาพประกอบ 3-17  ถึง 3-21 
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ภาพประกอบ 3-17 แบบการพันขดลวดแบบ Sandwich แบบที่ 1 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 3-18 แบบการพันขดลวดแบบ Sandwich แบบที่ 2 
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ภาพประกอบ 3-19 แบบการพันขดลวดแบบ Sandwich แบบที่ 3 
 

        
 

W2

W1

W3

W4

X: core

Y:layer  
 

ภาพประกอบ 3-20 แบบการพันขดลวดแบบ Sandwich แบบที่ 4 
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ภาพประกอบ 3-21 แบบการพันขดลวดแบบ Sandwich แบบที่ 5 
 

 
 

ภาพประกอบ 3-22 หมอแปลงไฟฟาความถี่สูงแบบ Sandwich ที่ใชในการทดสอบ 
 
3.3.3 การออกแบบการพันหมอแปลงไฟฟาความถี่สูงแบบ Interleave  

 การออกแบบการพันหมอแปลงไฟฟาความถี่สูงแบบ  Interleave จะมีหลักการออกแบบ
โดยจัดใหมกีารวางตําแหนงขดลวดปฐมภมูิ และทุติยภมูิแบงออกเปนชั้นๆ แลวนําไปวางสลับกัน
ระหวางขดลวดปฐมภูมกิับขดลวดทุตยิภูม ิ โดยพิจารณาจากผลกระทบของขดลวดเอาทพุทหลักที่
สงผลกระทบตอเอาทพุทยอยจากการวางตาํแหนงขดลวด ดังภาพประกอบ 3-23 ถึง 3-26 
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ภาพประกอบ 3-23 แบบการพันขดลวดแบบ Interleave แบบที่ 1 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ3-24 แบบการพันขดลวดแบบ Interleave แบบที่ 2 
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ภาพประกอบ 3-25 แบบการพันขดลวดแบบ Interleave แบบที่ 3 
 

              
 

     
    

ภาพประกอบ 3-26  แบบการพันขดลวดแบบ Interleave แบบที่ 4 
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ภาพประกอบ 3-27 หมอแปลงไฟฟาความถี่สูงแบบ Interleave ที่ใชในการทดสอบ 
 

 


